
190КТ1, К190КТ1
Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуци­

рованным каналом р-типа. Предназначены для коммутации 
электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе 
типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом 
типа 201.14-1 (серия К 190).

Микросхемы служат в качестве пятиканального коммута­
тора.
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Принципиальные схемы ИМС 190КТ1, К190КТ1

П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я
190 К Т  1

К 1 9 0 К Т 1

С/зИ пор» В ( / и п =  0; / с  =  10 мкА , ( /си  =  — 5 В - 6
/ з  ) т ,  н А ( /зи  = — 3 0  В; ( / с и = ( / Ип =  0 < 3 0

< 5 0
/ С н а ч ,  НА (/н п  =  ^ з и  — 0; ( / Си =  2 5  В

< 5 0 0
/и, н А ( /и п  =  2 5  В < 2 0 0
Лотк» Ом ( /з и  = — 2 0  В, ( / и п = 0 ;  / с  =  1 мА < 3 0 0
Д о т к ,  Ом ( / з и =  — 10 В; ( /ип  =  0; / с  =  1 м А < 7 0 0
С ц н ,  П Ф ( / си =  — 15 В; ( /и п  =  0; /  =  1 М Г ц < 5
С 12И, п Ф ( /с и  =  —  15 В; ( /и п  =  0; ( = 1  М Г ц < 1
С г 2и, п Ф ( /с и  =  — 15 В; ( /и п  =  0; /  =  1 М Г ц 3,5

1 П р и  т е м п е р а т у р е  2 5 ± 1 0 ° С

Предельно допустимые значения параметров и режимов 
эксплуатации указаны в следующей таблице.

Цси. в Цзи. в У зе. В Ци.п. в Цзп. в СXи

Р р а е  л е й  м В т

-2 5 -3 0 - 3 0 25 - 3 0 10 200
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